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標準的応用例

シングル/デュアル/クワッド 
100MHz、レール・トゥ・レール入出力 

超低ノイズ（1.9nV/√Hz）、低消費オペアンプ

低ノイズの4線から2線のローカル・エコー・キャンセル差動レシーバ
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ライン・レシーバの積分ノイズ25kHz～150kHz

特長
■	 低ノイズ電圧：1.9nV/√Hz（100kHz）
■	 低消費電流：3mA/アンプ（最大）
■	 GB積：100MHz
■	 デュアルLT6203は小型DFNパッケージ
■	 低歪み：1MHzで−80dB
■	 低オフセット電圧：500μV（最大）
■	 広い電源電圧範囲：2.5V～12.6V
■	 両レールを含む入力同相範囲
■	 レール・トゥ・レールの出力振幅
■	 同相除去比：90dB（標準）
■	 ユニティゲインで安定
■	 低ノイズ電流：1.1pA/√Hz
■	 出力電流：30mA（最小）
■	 動作温度範囲：−40℃～85℃
■	 高さの低い（1mm）SOT-23（ThinSOT™）パッケージ

アプリケーション
■	 低ノイズ、低電力の信号処理
■	 アクティブ・フィルタ
■	 レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
■	 A/Dコンバータのドライブ
■	 DSLレシーバ
■	 バッテリ駆動/バッテリ・バックアップ機器

概要
LT®6202/LT6203/LT6204はシングル/デュアル/クワッドの低ノ
イズ、レール・トゥ・レール入出力、ユニティゲイン安定のオペア
ンプです。ノイズ電圧は1.9nV/√Hzで、１個のアンプ当たりの消
費電流はわずか2.5mAです。ノイズと消費電流が非常に低く、
GB積が100MHz、スルーレートが25V/μsで、低電圧のシグナ
ルコンディショニングシステム向けに最適化されています。

これらのアンプは2.5V～12.6Vの電源電圧範囲で性能を維持
し、3V、5V、および±5Vの各電源で仕様が規定されています。
高調波歪みは1MHzで-80dBc以下なので、低消費電力デー
タ収集システムに適しています。

LT6202は5ピンTSOT-23および8ピンSOパッケージで供給
され、LT6203は標準オペアンプ・ピン配置の8ピンSOおよび
MSOPパッケージで供給されます。LT6203は、コンパクトな
レイアウト用に、小型ファインライン・リードレス・パッケージ
（DFN）でも供給されます。クワッドのLT6204は16ピンSSOP
および14ピンSOパッケージで供給されます。これらのデバイス
はプラグインで多くのオペアンプの代わりに使用して、入力/出
力範囲とノイズ性能の向上を図ることができます。

、LT、LTC、LTM、Linear TechnologyおよびLinearのロゴはリニアテクノロジー社の登録商標
です。ThinSOTはリニアテクノロジー社の商標です。その他すべての商標の所有権は、それぞれ
の所有者に帰属します。
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ピン配置

絶対最大定格
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発注情報

鉛フリー仕様 テープアンドリール 製品マーキング* パッケージ 規定温度範囲
LT6202CS5#PBF LT6202CS5#TRPBF LTG6 5-Lead Plastic TSOT-23 0°C to 70°C

LT6202IS5#PBF LT6202IS5#TRPBF LTG6 5-Lead Plastic TSOT-23 –40°C to 85°C

LT6202CS8#PBF LT6202CS8#TRPBF 6202 8-Lead Plastic SO 0°C to 70°C

LT6202IS8#PBF LT6202IS8#TRPBF 6202I 8-Lead Plastic SO –40°C to 85°C

LT6203CDD#PBF LT6203CDD#TRPBF LAAP 8-Lead (3mm × 3mm) Plastic DFN 0°C to 70°C

LT6203IDD#PBF LT6203IDD#TRPBF LAAP 8-Lead (3mm × 3mm) Plastic DFN –40°C to 85°C

（Note 1） 
全電源電圧（V＋～V－） .................................................... 12.6V
入力電流（Note 2） ......................................................... ±40mA
出力短絡時間（Note 3） .................................................. 無期限
動作温度範囲（Note 4） .......................................−40℃～85℃
規定温度範囲（Note 5） .......................................−40℃～85℃

接合部温度...................................................................... 150℃
接合部温度（DDパッケージ） .......................................... 125℃
保存温度範囲....................................................−65℃～150℃
保存温度範囲（DDパッケージ） ........................−65℃～125℃
リード温度（半田付け、10秒） .......................................... 300℃
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VOS Input Offset Voltage VS = 5V, 0V, VCM = Half Supply 
LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 
0.1 
0.1

 
0.5 
0.7

 
mV 
mV

VS = 3V, 0V, VCM = Half Supply 
LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 
0.6 
0.6

 
1.5 
1.7

 
mV 
mV

VS = 5V, 0V, VCM = V+ to V – 
LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 
0.25 
0.25

 
2.0 
2.2

 
mV 
mV

VS = 3V, 0V, VCM = V+ to V – 
LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 
1.0 
1.0

 
3.5 
3.7

 
mV 
mV

Input Offset Voltage Match 
(Channel-to-Channel) (Note 6)

VCM = Half Supply 
VCM = V– to V+

0.15 
0.3

0.8 
1.8

mV 
mV

IB Input Bias Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

–7.0 
 

–8.8

–1.3 
1.3 

–3.3

 
2.5

µA 
µA 
µA

∆IB IB Shift VCM = V– to V+ 4.7 11.3 µA

IB Match (Channel-to-Channel) (Note 6) 0.1 0.6 µA

IOS Input Offset Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

0.12 
0.07 
0.12

1 
1 

1.1

µA 
µA 
µA

Input Noise Voltage 0.1Hz to 10Hz 800 nVP-P

en Input Noise Voltage Density f = 100kHz, VS = 5V 
f = 10kHz, VS = 5V

2 
2.9

 
4.5

nV/√Hz 
nV/√Hz

in Input Noise Current Density, Balanced 
Input Noise Current Density, Unbalanced

f = 10kHz, VS = 5V 0.75 
1.1

pA/√Hz 
pA/√Hz

Input Resistance Common Mode 
Differential Mode

4 
12

MΩ 
kΩ

鉛フリー仕様 テープアンドリール 製品マーキング* パッケージ 規定温度範囲
LT6203CMS8#PBF LT6203CMS8#TRPBF LTB2 8-Lead Plastic MSOP 0°C to 70°C

LT6203IMS8#PBF LT6203IMS8#TRPBF LTB3 8-Lead Plastic MSOP –40°C to 85°C

LT6203CS8#PBF LT6203CS8#TRPBF 6203 8-Lead Plastic SO 0°C to 70°C

LT6203IS8#PBF LT6203IS8#TRPBF 6203I 8-Lead Plastic SO –40°C to 85°C

LT6204CGN#PBF LT6204CGN#TRPBF 6204 16-Lead Narrow Plastic SSOP 0°C to 70°C

LT6204IGN#PBF LT6204IGN#TRPBF 6204I 16-Lead Narrow Plastic SSOP –40°C to 85°C

LT6204CS#PBF LT6204CS#TRPBF LT6204CS 14-Lead Plastic SO 0°C to 70°C

LT6204IS#PBF LT6204IS#TRPBF LT6204IS 14-Lead Plastic SO –40°C to 85°C
さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。　*温度グレードは出荷時のコンテナのラベルで識別されます。
非標準の鉛ベース仕様の製品の詳細については、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。
鉛フリー仕様の製品マーキングの詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/ をご覧ください。
テープアンドリールの仕様の詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/tapeandreel/ をご覧ください。

発注情報

電気的特性 
注記のない限り、TA = 25℃、VS =5V、0V；VS = 3V、0V；VCM = VOUT = 電源の1/2。

http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/
http://www.linear-tech.co.jp/tapeandreel/
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

CIN Input Capacitance Common Mode 
Differential Mode

1.8 
1.5

pF 
pF

AVOL Large Signal Gain VS = 5V, VO =  0.5V to 4.5V, RL = 1k to VS/2 
VS = 5V, VO = 1V to 4V, RL = 100 to VS/2 
VS = 3V, VO = 0.5V to 2.5V, RL = 1k to VS/2

40 
8.0 
17

70 
14 
40

V/mV 
V/mV 
V/mV

CMRR Common Mode Rejection Ratio VS = 5V, VCM = V– to V+ 

VS = 5V, VCM = 1.5V to 3.5V 
VS = 3V, VCM = V– to V+

60 
80 
56

83 
100 
80

dB 
dB 
dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VS = 5V, VCM = 1.5V to 3.5V 85 120 dB

PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = 2.5V to 10V, VCM = 0V 60 74 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VS = 2.5V to 10V, VCM = 0V 70 100 dB

Minimum Supply Voltage (Note 7) 2.5 V

VOL Output Voltage Swing LOW Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISINK = 5mA 
VS = 5V, ISINK = 20mA 
VS = 3V, ISINK = 15mA

5 
85 

240 
185

50 
190 
460 
350

mV 
mV 
mV 
mV

VOH Output Voltage Swing HIGH Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISOURCE = 5mA 
VS = 5V, ISOURCE = 20mA 
VS = 3V, ISOURCE = 15mA

25 
90 

325 
225

75 
210 
600 
410

mV 
mV 
mV 
mV

ISC Short-Circuit Current VS = 5V 
VS = 3V

±30 
±25

±45 
±40

mA 
mA

IS Supply Current per Amp VS = 5V 
VS = 3V

2.5 
2.3

3.0 
2.85

mA 
mA

GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 1MHz, VS = 5V 90 MHz

SR Slew Rate VS = 5V, AV = –1, RL = 1k, VO = 4V 17 24 V/µs

FPBW Full Power Bandwidth (Note 10) VS = 5V, VOUT = 3VP-P 1.8 2.5 MHz

tS Settling Time 0.1%, VS = 5V, VSTEP = 2V, AV = –1, RL = 1k 85 ns

●は0℃ < TA < 70℃の温度範囲の規格値を意味する。注記のない限り、VS = 5V、 
0V；VS = 3V、0V；VCM = VOUT = 電源の1/2。
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VOS Input Offset Voltage VS = 5V, 0V, VCM = Half Supply 
LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 

l 

l

 
0.2 
0.2

 
0.7 
0.9

 
mV 
mV

VS = 3V, 0V, VCM = Half Supply 
LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 

l 

l

 
0.6 
0.6

 
1.7 
1.9

 
mV 
mV

VS = 5V, 0V, VCM = V+ to V – 

LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 

l 

l

 
0.7 
0.7

 
2.5 
2.7

 
mV 
mV

VS = 3V, 0V, VCM = V+ to V – 

LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 

l 

l

 
1.2 
1.2

 
4.0 
4.2

 
mV 
mV

VOS TC Input Offset Voltage Drift (Note 9) VCM = Half Supply l 3.0 9.0 µV/°C

Input Offset Voltage Match 
(Channel-to-Channel) (Note 6)

VCM = Half Supply 
VCM = V– to V+

l 

l

0.15 
0.5

0.9 
2.3

mV 
mV

電気的特性 
注記のない限り、TA = 25℃、VS = 5V、0V；VS = 3V、0V；VCM = VOUT = 電源の1/2。
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●は-40℃ < TA < 85℃の温度範囲の規格値を意味する。注記のない限り、VS = 5V、 
0V；VS = 3V、0V；VCM = VOUT = 電源の1/2。（Note 5）

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

IB Input Bias Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

l 

l 

l

–7.0 
 

–8.8

–1.3 
1.3 

–3.3

 
2.5

µA 
µA 
µA

∆IB IB Shift VCM = V– to V+ l 4.7 11.3 µA

IB Match (Channel-to-Channel) (Note 6) l 0.1 0.6 µA

IOS Input Offset Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

l 

l 

l

0.15 
0.10 
0.15

1 
1 

1.1

µA 
µA 
µA

AVOL Large Signal Gain VS = 5V, VO = 0.5V to 4.5V, RL = 1k to VS/2 
VS = 5V, VO = 1.5V to 3.5V, RL = 100 to VS/2 
VS = 3V, VO = 0.5V to 2.5V, RL = 1k to VS/2

l 

l 

l

35 
6.0 
15

60 
12 
36

V/mV 
V/mV 
V/mV

CMRR Common Mode Rejection Ratio VS = 5V, VCM = V–  to V+ 

VS = 5V, VCM = 1.5V to 3.5V 
VS = 3V, VCM = V–  to V+

l 

l 

l

60 
78 
56

83 
97 
75

dB 
dB 
dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VS = 5V, VCM = 1.5V to 3.5V l 83 100 dB

PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = 3V to 10V, VCM = 0V l 60 70 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VS = 3V to 10V, VCM = 0V l 70 100 dB

Minimum Supply Voltage (Note 7) l 3.0 V

VOL Output Voltage Swing LOW Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISINK = 5mA 
ISINK = 15mA

l 

l 

l

5.0 
95 

260

60 
200 
365

mV 
mV 
mV

VOH Output Voltage Swing HIGH Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISOURCE = 5mA 
VS = 5V, ISOURCE = 20mA 
VS = 3V, ISOURCE = 15mA

l 

l 

l 

l

50 
115 
360 
260

100 
230 
635 
430

mV 
mV 
mV 
mV

ISC Short-Circuit Current VS = 5V 
VS = 3V

l 

l

±20 
±20

±33 
±30

mA 
mA

IS Supply Current per Amp VS = 5V 
VS = 3V

l 

l

3.1 
2.75

3.85 
3.50

mA 
mA

GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 1MHz l 87 MHz

SR Slew Rate VS = 5V, AV = –1, RL = 1k, VO = 4V l 15 21 V/µs

FPBW Full Power Bandwidth (Note 10) VS = 5V, VOUT = 3VP-P l 1.6 2.2 MHz

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VOS Input Offset Voltage VS = 5V, 0V, VCM = Half Supply 
LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 

l 

l

 
0.2 
0.2

 
0.8 
1.0

 
mV 
mV

VS = 3V, 0V, VCM = Half Supply 
LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 

l 

l

 
0.6 
0.6

 
2.0 
2.2

 
mV 
mV

VS = 5V, 0V, VCM = V+ to V – 

LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 

l 

l

 
1.0 
1.0

 
3.0 
3.5

 
mV 
mV

VS = 3V, 0V, VCM = V+ to V – 

LT6203, LT6204, LT6202S8 
LT6202 TSOT-23

 

l 

l

 
1.4 
1.4

 
4.5 
4.7

 
mV 
mV

電気的特性 
●は0℃ < TA < 70℃の温度範囲の規格値を意味する。注記のない限り、VS = 5V、0V；VS = 3V、0V；VCM = VOUT = 電源の1/2。
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VOS TC Input Offset Voltage Drift (Note 9) VCM = Half Supply l 3.0 9.0 µV/°C

Input Offset Voltage Match 
(Channel-to-Channel) (Note 6)

VCM = Half Supply 
VCM = V– to V+

l 

l

0.3 
0.7

1.0 
2.5

mV 
mV

IB Input Bias Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

l 

l 

l

–7.0 
 

–8.8

–1.3 
1.3 

–3.3

 
2.5

µA 
µA 
µA

∆IB IB Shift VCM = V– to V+ l 4.7 11.3 µA

IB Match (Channel-to-Channel) (Note 6) l 0.1 0.6 µA

IOS Input Offset Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

l 

l 

l

0.2 
0.2 
0.2

1 
1.1 
1.2

µA 
µA 
µA

AVOL Large Signal Gain VS = 5V, VO = 0.5V to 4.5V, RL = 1k to VS/2 
VS = 5V, VO = 1.5V to 3.5V, RL = 100 to VS/2 
VS = 3V, VO = 0.5V to 2.5V, RL = 1k to VS/2

l 

l 

l

32 
4.0 
13

60 
10 
32

V/mV 
V/mV 
V/mV

CMRR Common Mode Rejection Ratio VS = 5V, VCM = V– to V+ 

VS = 5V, VCM = 1.5V to 3.5V 
VS = 3V, VCM = V – to V+

l 

l 

l

60 
75 
56

80 
95 
75

dB 
dB 
dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VS = 5V, VCM = 1.5V to 3.5V l 80 100 dB

PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = 3V to 10V, VCM = 0V l 60 70 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VS = 3V to 10V, VCM = 0V l 70 100 dB

Minimum Supply Voltage (Note 7) l 3.0 V

VOL Output Voltage Swing LOW Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISINK = 5mA 
ISINK = 15mA

l 

l 

l

6 
95 

210

70 
210 
400

mV 
mV 
mV

VOH Output Voltage Swing HIGH Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISOURCE = 5mA 
VS = 5V, ISOURCE = 15mA 
VS = 3V, ISOURCE = 15mA

l 

l 

l 

l

55 
125 
370 
270

110 
240 
650 
650

mV 
mV 
mV 
mV

ISC Short-Circuit Current VS = 5V 
VS = 3V

l 

l

±15 
±15

±25 
±23

mA 
mA

IS Supply Current per Amp VS = 5V 
VS = 3V

l 

l

3.3 
3.0

4.1 
3.65

mA 
mA

GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 1MHz l 83 MHz

SR Slew Rate VS = 5V, AV = –1, RL = 1k, VO = 4V l 12 17 V/µs

FPBW Full Power Bandwidth (Note 10) VS = 5V, VOUT = 3VP-P l 1.3 1.8 MHz

電気的特性 
●は-40℃ < TA < 85℃の温度範囲の規格値を意味する。注記のない限り、VS = 5V、0V；VS = 3V、0V；VCM = VOUT = 電源の1/2。（Note 5）
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VOS Input Offset Voltage LT6203, LT6204, LT6202S8 
VCM = 0V 
VCM = V+ 

VCM = V–

 
1.0 
2.6 
2.3

 
2.5 
5.5 
5.0

 
mV 
mV 
mV

LT6202 TSOT-23 
VCM = 0V 
VCM = V+ 

VCM = V–

 
1.0 
2.6 
2.3

 
2.7 
6.0 
5.5

 
mV 
mV 
mV

Input Offset Voltage Match 
(Channel-to-Channel) (Note 6)

VCM = 0V 
VCM = V– to V+

0.2 
0.4

1.0 
2.0

mV 
mV

IB Input Bias Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

–7.0 
 

–9.5

–1.3 
1.3 

–3.8

 
3.0

µA 
µA 
µA

∆IB IB Shift VCM = V– to V+ 5.3 12.5 µA

IB Match (Channel-to-Channel) (Note 6) 0.1 0.6 µA

IOS Input Offset Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

0.15 
0.2 

0.35

1 
1.2 
1.3

µA 
µA 
µA

Input Noise Voltage 0.1Hz to 10Hz 800 nVP-P

en Input Noise Voltage Density f = 100kHz 
f = 10kHz

1.9 
2.8

 
4.5

nV/√Hz 
nV/√Hz

in Input Noise Current Density, Balanced 
Input Noise Current Density, Unbalanced

f = 10kHz 0.75 
1.1

pA/√Hz 
pA/√Hz

Input Resistance Common Mode 
Differential Mode

4 
12

MΩ 
kΩ

CIN Input Capacitance Common Mode 
Differential Mode

1.8 
1.5

pF 
pF

AVOL Large Signal Gain VO = ±4.5V, RL = 1k 
VO = ±2.5V, RL = 100

75 
11

130 
19

V/mV 
V/mV

CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM = V – to V+ 

VCM = –2V to 2V
65 
85

85 
98

dB 
dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VCM = –2V to 2V 85 120 dB

PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = ±1.25V to ±5V 60 74 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VS = ±1.25V to ±5V 70 100 dB

VOL Output Voltage Swing LOW Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISINK = 5mA 
ISINK = 20mA

5 
87 

245

50 
190 
460

mV 
mV 
mV

VOH Output Voltage Swing HIGH Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISOURCE = 5mA 
ISOURCE = 20mA

40 
95 

320

95 
210 
600

mV 
mV 
mV

ISC Short-Circuit Current ±30 ±40 mA

IS Supply Current per Amp 2.8 3.5 mA

GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 1MHz 70 100 MHz

SR Slew Rate AV = –1, RL = 1k, VO = 4V 18 25 V/µs

FPBW Full Power Bandwidth (Note 10) VOUT = 3VP-P 1.9 2.6 MHz

tS Settling Time 0.1%, VSTEP = 2V, AV = –1, RL = 1k 78 ns

dG Differential Gain (Note 11) AV = 2, RF = RG = 499Ω, RL = 2k 0.05 %

dP Differential Phase (Note 11) AV = 2, RF = RG = 499Ω, RL = 2k 0.03 DEG

電気的特性　注記がない限り、TA = 25℃、VS = ±5V；VCM = VOUT = 0V。
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VOS Input Offset Voltage LT6203, LT6204, LT6202S8 
VCM = 0V 
VCM = V+ 

VCM = V–

 

l 

l 

l

 
1.6 
3.2 
2.8

 
2.8 
6.8 
5.8

 
mV 
mV 
mV

LT6202 TSOT-23 
VCM = 0V 
VCM = V+ 

VCM = V–

 

l 

l 

l

 
1.6 
3.2 
2.8

 
3.0 
7.3 
6.3

 
mV 
mV 
mV

VOS TC Input Offset Voltage Drift (Note 9) VCM = Half Supply l 7.5 24 µV/°C

Input Offset Voltage Match 
(Channel-to-Channel) (Note 6)

VCM = 0V 
VCM = V– to V+

l 

l

0.2 
0.5

1.0 
2.2

mV 
mV

IB Input Bias Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

l 

l 

l

–7.0 
 

–10

–1.4 
1.8 

–4.3

 
3.6

µA 
µA 
µA

∆IB IB Shift VCM = V– to V+ l 5.4 13 µA

IB Match (Channel-to-Channel) (Note 6) l 0.15 0.7 µA

IOS Input Offset Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

l 

l 

l

0.1 
0.2 
0.4

1 
1.2 
1.4

µA 
µA 
µA

AVOL Large Signal Gain VO = ±4.5V, RL = 1k 
VO = ±2V, RL = 100

l 

l

70 
10

120 
18

V/mV 
V/mV

CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM = V – to V+ 
VCM = –2V to 2V

l 

l

65 
83

84 
95

 dB 
dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VCM =  –2V to 2V l 83 110 dB

PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = ±1.5V to ±5V l 60 70 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VS = ±1.5V to ±5V l 70 100 dB

VOL Output Voltage Swing LOW Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISINK = 5mA 
ISINK = 15mA

l 

l 

l

6 
95 

210

70 
200 
400

mV 
mV 
mV

VOH Output Voltage Swing HIGH Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISOURCE = 5mA 
ISOURCE = 20mA

l 

l 

l

65 
125 
350

120 
240 
625

mV 
mV 
mV

ISC Short-Circuit Current l ±25 ±34 mA

IS Supply Current per Amp l 3.5 4.3 mA

GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 1MHz l 95 MHz

SR Slew Rate AV = –1, RL = 1k, VO = 4V l 16 22 V/µs

FPBW Full Power Bandwidth (Note 10) VOUT = 3VP-P l 1.7 2.3 MHz

●は-40℃ < TA < 85℃の温度範囲の規格値を意味する。注記がない限り、VS = ±5V；VCM = VOUT = 0V。（Note 5）

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VOS Input Offset Voltage LT6203, LT6204, LT6202S8 
VCM = 0V 
VCM = V+ 

VCM = V–

 

l 

l 

l

 
1.7 
3.8 
3.5

 
3.0 
7.5 
6.6

 
mV 
mV 
mV

LT6202 TSOT-23 
VCM = 0V 
VCM = V+ 

VCM = V–

 

l 

l 

l

 
1.7 
3.8 
3.5

 
3.2 
7.7 
6.7

 
mV 
mV 
mV

電気的特性 
●は0℃ < TA < 70℃の温度範囲の規格値を意味する。注記がない限り、VS = ±5V；VCM = VOUT = 0V。



LT6202/LT6203/LT6204

9
620234fc

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VOS TC Input Offset Voltage Drift (Note 9) VCM = Half Supply l 7.5 24 µV/°C

Input Offset Voltage Match 
(Channel-to-Channel) (Note 6)

VCM = 0V 
VCM = V– to V+

l 

l

0.3 
0.6

1.0 
2.5

mV 
mV

IB Input Bias Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

l 

l 

l

–7.0 
 

–10

–1.4 
1.8 

–4.5

 
3.6

µA 
µA 
µA

∆IB IB Shift VCM = V– to V+ l 5.4 13 µA

IB Match (Channel-to-Channel) (Note 6) l 0.15 0.7 µA

IOS Input Offset Current VCM = Half Supply 
VCM = V+ 

VCM = V–

l 

l 

l

0.15 
0.3 
0.5

1 
1.2 
1.6

µA 
µA 
µA

AVOL Large Signal Gain VO = ±4.5V, RL = 1k 
VO = ±1.5V  RL = 100

l 

l

60 
6.0

110 
13

V/mV 
V/mV

CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM = V – to V+ 
VCM = –2V to 2V

l 

l

65 
80

84 
95

 dB 
dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VCM =  –2V to 2V l 80 110 dB

PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = ±1.5V to ±5V l 60 70 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 6) VS = ±1.5V to ±5V l 70 100 dB

VOL Output Voltage Swing LOW Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISINK = 5mA 
ISINK = 15mA

l 

l 

l

7 
98 

260

75 
205 
500

mV 
mV 
mV

VOH Output Voltage Swing HIGH Saturation 
(Note 8)

No Load 
ISOURCE = 5mA 
ISOURCE = 15mA

l 

l 

l

70 
130 
360

130 
250 
640

mV 
mV 
mV

ISC Short-Circuit Current l ±15 ±25 mA

IS Supply Current per Amp l 3.8 4.5 mA

GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 1MHz l 90 MHz

SR Slew Rate AV = –1, RL = 1k, VO = 4V l 13 18 V/µs

FPBW Full Power Bandwidth (Note 10) VOUT = 3VP-P l 1.4 1.9 MHz

Note 1：絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに永続的損傷を与える可
能性がある。長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に悪影響
を与える可能性がある。

Note 2：入力はバック・トゥ・バック・ダイオードと各電源に接続されたダイオードにより保護
されている。入力が電源を超えるか、または差動入力電圧が0.7Vを超える場合、入力電流は
40mA未満に制限すること。

Note 3：出力が無期限に短絡されるときは、接合部温度を絶対最大定格以下に抑えるために、
ヒートシンクが必要な場合がある。

Note 4：LT6202C/LT6202I、LT6203C/LT6203IおよびLT6204C/LT6204Iは−40℃～85℃の温度範囲
で機能することが保証されている。

Note 5：LT6202C/LT6203C/LT6204Cは、0℃～70℃の温度範囲で性能仕様に適合することが保
証されている。LT6202C/LT6203C/LT6204Cは−40℃～85℃の拡張温度範囲で性能仕様に適
合するように設計され、特性が評価されており、性能仕様に適合すると予想されるが、これら
の温度ではテストされないし、QAサンプリングもおこなわれない。LT6202I/LT6203I/LT6204Iは 
−40℃～85℃の温度範囲で性能仕様に適合することが保証されている。

Note 6：マッチングしているパラメータは、LT6204の2つのアンプAとDのあいだの差およびBとC
のあいだの差である。さらにLT6203の2つのアンプのあいだの差である。CMRRとPSRRの整合
性は次のように定義される。CMRRとPSRRは等しいアンプに対してμV/Vで測定される。この差
は整合している側同士のあいだでμV/V単位で計算される。その結果はdBに変換される。

Note 7：最小電源電圧は電源除去比テストによって保証されている。

Note 8：出力電圧振幅は出力と電源レール間で測定される。

Note 9：このパラメータに対しては、全数テストは実施されない。

Note 10：全電力帯域幅はスルーレートから計算される。
FPBW = SR/2πVP

Note 11：差動利得と位相はTektronix社のTSG120YC/NTSC信号発生器と同社の1780Rビデオ測
定セットを使って測定される。この装置の分解能は0.1%および0.1度である。同じアンプを10段
カスケード接続して、0.01%と0.01度の実効分解能が得られた。

電気的特性 
●は-40℃ < TA < 85℃の温度範囲の規格値を意味する。注記がない限り、VS = ±5V；VCM = VOUT = 0V。（Note 5）
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標準的性能特性
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電源電流と電源電圧 
（両方のアンプ） オフセット電圧と入力同相電圧 入力バイアス電流と同相電圧

入力バイアス電流と温度
出力飽和電圧と負荷電流 
（出力は低）

出力飽和電圧と負荷電流 
（出力は高）

VOSの分布、VCM = V＋/2 VOSの分布、VCM = V＋ VOSの分布、VCM = V-
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標準的性能特性
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開ループ利得 開ループ利得 オフセット電圧と出力電流

ウォームアップ・ドリフトと時間 
（LT6203S8） 全ノイズと全ソース抵抗 入力ノイズ電圧と周波数

最小電源電圧 出力短絡電流と電源電圧 開ループ利得
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標準的性能特性
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標準的性能特性
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アンプ特性
LT6202/LT6203/LT6204の簡略回路図を図1に示します。これ
らの製品は並列に接続された2入力差動アンプを備えており、
これらは同相電圧がどちらかの電源から少なくとも1.5Vある
とき同時にバイアスされます。このトポロジーにより、入力段は
正電源電圧から負電源電圧までスイングすることができます。
同相電圧がVCC-1.5Vを超えてスイングすると、電流源I1が飽
和して、Q1/Q4の電流はゼロになります。Q2/Q3差動アンプに
よってフィードバックは維持されますが、入力のgmは1/2に減
少します。同相電圧が負電源の1.5V以内にスイングすると、I2
に同様の影響が生じます。I1またはI2が飽和すると、gmの減少
の影響によりVOSがシフトします。

アプリケーション情報
入力バイアス電流は通常＋入力と-入力から流れ出します。こ
の電流の大きさは、入力同相電圧が負電源の1.5V以内に入
り、Q1/Q4だけがアクティブになると増加します。この電流の極
性は、入力同相電圧が正電源の1.5V以内に入り、Q2/Q3だけ
がアクティブになると反転します。

第2段は折り返しカスコードと電流ミラーで、入力段の差動信
号をシングルエンド出力に変換します。コンデンサC1は、クロス
オーバー周波数を下げ、アンプの利得帯域幅を損なうことな
く周波数安定性を向上させます。差動ドライブ・ジェネレータ
は、レール・トゥ・レールでスイングする出力トランジスタに電
流を供給します。
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–
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R3 R4 R5
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Q6
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Q8 Q7
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Q11

Q1 Q4

I1

I2 D3

D2D1

DESD2

DESD4DESD3

DESD1

DESD5

DESD6

+

–

VBIAS

CMC1
+V

+V

+V

+V –V–V
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V+

V– 6203/04 F01

図1．簡略回路図



LT6202/LT6203/LT6204

16
620234fc

アプリケーション情報
入力保護
これらのアンプの＋入力と-入力の間にはバック・トゥ・バッ
クのダイオードD1とD2が接続されており、差動入力電圧を±
0.7Vに制限します。LT6202/LT6203/LT6304の入力には、入力
トランジスタに直列に抵抗が内蔵されていません。この手法
は、過大な電流を生じる過電圧から入力デバイスを保護する
のによく使われます。これらの抵抗を追加すると、これらのア
ンプの低ノイズ電圧をかなり悪化させます。たとえば、100Ω
の抵抗を各入力に直列に接続すると、1.8nV/√Hzのノイズが
発生し、アンプの全ノイズ電圧は1.9nV/√Hzから2.6nV/√Hzに
上昇するでしょう。入力差動電圧が±0.7Vを超すと、保護ダイ
オードを流れる定常電流が±40mAに制限されます。これは、
±0.7Vを超す連続オーバードライブの1ボルト当たり25Ωの保
護抵抗を意味します。入力ダイオードは、これらの抵抗が無く
ても、アンプのスルーレートのオーバードライブによる過渡電
流や、一時的クリッピングを処理できるだけ十分に堅牢です。

AV = 1の利得で接続され、クリッピングするまでドライブされ
たアンプの入力と出力の波形を図2に示します。入力信号が電
源電圧を十分超えると、入力トランジスタは飽和します。飽和
すると、アンプは位相反転段を失い、出力は状態を変えようと
します。ダイオードD1とD2は順方向にバイアスされ、入力信号
からダイオードの電圧降下分以内の電圧に出力を保ちます。

OV

図2．VS = ±2.5V、AV = 1で大きくオーバードライブ

この写真では、入力信号発生器は±35mAでクリッピングさ
れ、出力トランジスタはこの信号発生器の電流を保護ダイオー
ドを通して供給します。

アンプがAV ≥ 2の利得で接続されていると、非常に重い入力
オーバードライブで出力が反転することがあります。反転を防
ぐには、入力のオーバードライブを電源電圧より0.5V高い電
圧以内に制限して下さい。

ESD
LT6202/LT6203/LT6204の入力と出力には、図1に示されてい
るように、逆バイアスされたESD保護ダイオードが備わってい
ます。これらのピンがどちらかの電源を超えた電圧に強制され
ると、無制限の電流がこれらのダイオードを通って流れます。
この電流が過渡的なもので、100mA以下に制限されていれば
デバイスは損傷を受けません。

ノイズ
LT6202/LT6203/LT6204のノイズ電圧は225Ωの抵抗に相当
し、ノイズをできるだけ下げるには、ソースとフィードバックの
抵抗値をこの値以下に抑える（つまりRS＋RG||RFB ≤ 225Ω）の
が理想的です。RS＋RG||RFB = 225Ωの場合、アンプの全ノイズ
はen = √(1.9nV)2＋(1.9nV)2 = 2.7nVとなります。この抵抗値よ
り下では、アンプのノイズが支配的ですが、225Ω～約10kΩの
抵抗領域では、抵抗の熱雑音が支配的になります。全抵抗値
が10kを超えてさらに増加すると、ノイズ電流に全抵抗値を掛
けたものが最終的にはノイズを支配します。

en • √ISUPPLYの積は低ノイズ・アンプを評価するための興味
深い指標です。enが低い低ノイズ・アンプの多くは、ISUPPLY電
流が大きくなります。できるだけ低い電源電流で低ノイズが
要求されるアプリケーションでは、この積から性能を判断す
ることができます。LT6202/LT6203/LT6204のen • √ISUPPLY積
は1つのアンプ当たり3.2ですが、同等のノイズ仕様のアンプの 
en • √ISUPPLY積は一般に4.7～13.5です。

アンプのノイズの詳細な説明については、LT1028のデータ
シートを参照してください。
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標準的応用例
低ノイズ、低電力1MΩ  
ACフォトダイオード・トランスインピーダンス・アンプ
トランスインピーダンス・アンプ（TIA）に応用したLT6202を図
3に示します。LT6202がBF862超低ノイズJFETのソースを0V
に強制するので、R3によりJFETには確実に1mAのIDRAINが
流れます。このJFETはソース・フォロワとして機能し、LT6202の
入力をバッファして、この入力を高インピーダンスの帰還素子
R1とR2に適したものにします。BF862の最小IDSSは10mAで、
ピンチオフ電圧は-0.3V～-1.2Vです。

したがって、JFETのゲートとLT6202の出力はグランドよりピ
ンチオフ電圧1つ分低い電位（標準で約-0.6V）よりわずかに
高い電位になります。フォトダイオードに光が照射されている
とき、通常のTIAと同様、電流はLT6202の出力からR1とR2を
通って流れる必要があります。アンプの入力ノイズ密度と利
得帯域幅積の測定値はそれぞれ2.4nV/Hzと100MHzでした。
JFETのgmは高いので（約1/80Ω）、R3による減衰はわずか約
2%であることに注意してください。利得帯域幅積の測定値は
100MHzで、3pFのフォトダイオードを使った閉ループ帯域幅
は約1.4MHzでした。

低ノイズ、低電力、高精度1MΩ 
フォトダイオード・トランスインピーダンス・アンプ
図3に示されているのと良く似た、トランスインピーダンス・アン
プ（TIA）に応用されているLT6202を図4に示します。ただし、
この場合、JFETはDCバイアス条件を支配することができませ
ん。LT6202の非反転入力は接地されずに、LTC2050によって、
JFETのゲート電圧をゼロにするのに必要な状態に正確にドラ
イブされます。ノイズ性能は図3の回路とほぼ同じですが、DC
性能がすぐれているという利点が加わります。入力オフセット
の測定値は200μV未満で、出力ノイズは20MHzの帯域幅で
2mVP-P以内でした。
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図3．低ノイズ、低電力1MΩ  
ACフォトダイオード・トランスインピーダンス・アンプ
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標準的応用例
単一電源16ビットADCドライバ
LTC1864ユニポーラ16ビットA/Dコンバータをドライブしてい
るLT6203を図5に示します。LT6203の下半分は利得が1に設
定されており、LTC1864の負入力への0Vネガティブ・フルス
ケール信号VLOWをバッファします。LT6203の上半分は利得
が10に設定されており、バッファされた電圧VLOWを基準にし
て、LTC1864の正入力をドライブします。LTC1864の入力範囲
は0V～5Vですが、最良の結果を得るには、VINの入力範囲は
VLOW（約0.4V）～約0.82Vにします。10.1318kHzの（可干渉）
入力波形に対して、窓処理や平均化なしに8192のサンプルか
ら得られたFFTを図6に示します。スプリアスのないダイナミッ
ク・レンジは約100dBであることが分ります。

LTC1864のサンプル・レートはLT6203の利得帯域幅よりはる
かに下ですが、このアンプの使用は必ずしも不釣合いではあ
りません。A/Dコンバータのサンプル・アパチャーは消失しか
ねないほど小さく（理想的には無限小）、何の問題もないよう
に見えるサンプル・レートが示唆するよりも、はるかに厳しい条
件を上流の回路に対して要求するので設計者は注意が必要
です。さらに、A/Dコンバータはサンプルを採取するとき、小さ
なコンデンサを入力に結合するのでかなりのエネルギー量の
グリッチが伴いますが、そのコンデンサの電圧は短時間に真
値にセトリングするものと期待します。最後に、LTC1864のアナ
ログ入力の帯域幅は20MHzであり、アンダーサンプリングのア
プリケーションで使うことができますが、その場合もソースの
帯域幅はナイキストよりも高くする必要があります。
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図5．単一電源16ビットADCドライバ
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DDパッケージ
8ピン・プラスチックDFN（3mm×3mm）

（Reference LTC DWG # 05-08-1698 Rev C）

3.00 ±0.10
(4 SIDES)

NOTE： 
1.  図はJEDECパッケージ・アウトラインMO-229のバリエーション（WEED-1）になる予定
2.  図は実寸とは異なる
3.  全ての寸法はミリメートル
4. パッケージ底面の露出パッドの寸法にはモールドのバリを含まない
    モールドのバリは（もしあれば）各サイドで0.15mmを超えないこと
5.  露出パッドは半田メッキとする
6.  網掛けの部分はパッケージの上面と底面のピン1の位置の参考に過ぎない

0.40 ± 0.10

底面図―露出パッド

1.65 ± 0.10
(2 SIDES)

0.75 ±0.05

R = 0.125
TYP

2.38 ±0.10

14

85

ピン1の
トップ・マーキング

(NOTE 6)

0.200 REF

0.00 – 0.05

(DD8) DFN 0509 REV C

0.25 ± 0.05

2.38 ±0.05

推奨する半田パッドのピッチと寸法
半田付けされない領域には半田マスクを使用する

1.65 ±0.05
(2 SIDES)2.10 ±0.05

0.50
BSC

0.70 ±0.05

3.5 ±0.05

パッケージの
外形

0.25 ± 0.05
0.50 BSC

パッケージ
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パッケージ
GNパッケージ

16ピン・プラスチックSSOP（細型.150インチ）
（Reference LTC DWG # 05-08-1641）

GN16 (SSOP) 0204

1 2 3 4 5 6 7 8

.229 – .244
(5.817 – 6.198)

   .150 – .157**
(3.810 – 3.988)

16 15 14 13

  .189 – .196*
(4.801 – 4.978)

12 11 10 9

.016 – .050
(0.406 – 1.270)

 .015 ± .004
(0.38 ± 0.10)

× 45°

0° – 8° TYP.007 – .0098
(0.178 – 0.249)

.0532 – .0688
(1.35 – 1.75)

.008 – .012
(0.203 – 0.305)

TYP

.004 – .0098
(0.102 – 0.249)

.0250
(0.635)

BSC

.009
(0.229)

REF

.254 MIN

推奨半田パッド・レイアウト

.150 – .165

.0250 BSC.0165 ±.0015

.045 ±.005

インチ
（ミリメートル）

NOTE：
1. 標準寸法：インチ

2. 寸法は

3. 図は実寸とは異なる
  * 寸法にはモールドのバリを含まない
    モールドのバリは各サイドで0.006"（0.152mm）を超えないこと
** 寸法にはリード間のバリを含まない
    リード間のバリは各サイドで0.010"（0.254mm）を超えないこと



LT6202/LT6203/LT6204

21
620234fc

MS8パッケージ 
8ピン・プラスチックMSOP 

（Reference LTC DWG # 05-08-1660 Rev F）

パッケージ

MSOP (MS8) 0307 REV F 

0.53 ± 0.152
(.021 ± .006)

SEATING
PLANE

NOTE：
1. 寸法はミリメートル/（インチ）
2. 図は実寸とは異なる
3. 寸法にはモールドのバリ、突出部、またはゲートのバリを含まない
　モールドのバリ、突出部、またはゲートのバリは、各サイドで0.152mm（0.006"）を超えないこと
4. 寸法には、リード間のバリまたは突出部を含まない
　リード間のバリまたは突出部は、各サイドで0.152mm（0.006"）を超えないこと
5. リードの平坦度（成形後のリードの底面）は最大0.102mm (.004") であること

0.18
(.007)

0.254
(.010)

1.10
(.043)
MAX

0.22 – 0.38
(.009 – .015)

TYP

0.1016 ± 0.0508
(.004 ± .002)

0.86
(.034)
REF

0.65
(.0256)

BSC

0° – 6° TYP

DETAIL “A”

DETAIL “A”

GAUGE PLANE

1 2 3 4

4.90 ± 0.152
(.193 ± .006)

8 7 6 5

3.00 ± 0.102
(.118 ± .004)

(NOTE 3)

3.00 ± 0.102
(.118 ± .004)

(NOTE 4)

0.52
(.0205)

REF

5.23
(.206)
MIN

3.20 – 3.45
(.126 – .136)

0.889 ± 0.127
(.035 ± .005)

推奨半田パッド・レイアウト

0.42 ± 0.038
(.0165 ± .0015)

TYP

0.65
(.0256)

BSC
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S8パッケージ
8ピン・プラスチックSO（細型0.150インチ）

（Reference LTC DWG # 05-08-1610）

パッケージ

.016 – .050
(0.406 – 1.270)

.010 – .020
(0.254 – 0.508)

× 45°

0°– 8° TYP
.008 – .010

(0.203 – 0.254)

SO8 0303

.053 – .069
(1.346 – 1.752)

.014 – .019
(0.355 – 0.483)

TYP

.004 – .010
(0.101 – 0.254)

.050
(1.270)

BSC

1 2 3 4

.150 – .157
(3.810 – 3.988)

NOTE 3

8 7 6 5

.189 – .197
(4.801 – 5.004)

NOTE 3

.228 – .244
(5.791 – 6.197)

.245
MIN .160 ±.005

推奨半田パッド・レイアウト

.045 ±.005  
.050 BSC

.030 ±.005
 TYP

インチ
（ミリメートル）

NOTE：
1. 寸法は 

2. 図は実寸とは異なる
3. これらの寸法にはモールドのバリまたは突出部を含まない
　モールドのバリまたは突出部は0.006"（0.15mm）を超えないこと
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Sパッケージ
14ピン・プラスチックSO（細型0.150インチ）

（Reference LTC DWG # 05-08-1610）

パッケージ

1

N

2 3 4

.150 – .157
(3.810 – 3.988)

NOTE 3

14 13

.337 – .344
(8.560 – 8.738)

NOTE 3

.228 – .244
(5.791 – 6.197)

12 11 10 9

5 6 7

N/2

8

.016 – .050
(0.406 – 1.270)

.010 – .020
(0.254 – 0.508)

× 45°

0° – 8° TYP
.008 – .010

(0.203 – 0.254)

S14 0502

.053 – .069
(1.346 – 1.752)

.014 – .019
(0.355 – 0.483)

TYP

.004 – .010
(0.101 – 0.254)

.050
(1.270)

BSC

.245
MIN

N

1 2 3 N/2

.160 ±.005

推奨半田パッド・レイアウト

.045 ±.005  
.050 BSC

.030 ±.005
 TYP

インチ
（ミリメートル）

NOTE：
1. 寸法は 

2. 図は実寸とは異なる
3. これらの寸法にはモールドのバリまたは突出部を含まない
　モールドのバリまたは突出部は0.006"（0.15mm）を超えないこと
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パッケージ
S5パッケージ

5ピン・プラスチックTSOT-23
（Reference LTC DWG # 05-08-1635）

1.50 – 1.75
(NOTE 4)2.80 BSC

0.30 – 0.45 TYP 
5 PLCS (NOTE 3)

DATUM ‘A’

0.09 – 0.20
(NOTE 3) S5 TSOT-23 0302 REV B

PIN ONE

2.90 BSC
(NOTE 4)

0.95 BSC

1.90 BSC

0.80 – 0.90

1.00 MAX
0.01 – 0.100.20 BSC

0.30 – 0.50 REF

NOTE：
1. 寸法はミリメートル
2. 図は実寸とは異なる
3. 寸法にはメッキを含む
4. 寸法にはモールドのバリやメタルのバリを含まない
5. モールドのバリは0.254mmを超えてはならない
6. JEDECパッケージ参照番号はMO-193

3.85 MAX

0.62
MAX

0.95
REF

推奨半田パッド・レイアウト
IPC CALCULATORを使用

1.4 MIN2.62 REF

1.22 REF
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リニアテクノロジー・コーポレーションがここで提供する情報は正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関する責務は一切負い
ません。また、ここに記載された回路結線と既存特許とのいかなる関連についても一切関知いたしません。なお、日本語の資料はあくまでも参考資
料です。訂正、変更、改版に追従していない場合があります。最終的な確認は必ず最新の英語版データシートでお願いいたします。

REV 日付 概要 ページ番号
C 5/11 Input Resistance（Common Mode）の単位をMΩに修正 3

 改訂履歴　（改訂履歴はRev Cから開始）
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関連製品

標準的応用例

製品番号 説明 注釈
LT1028 シングル、超低ノイズの50MHzオペアンプ 1.1nV/√Hz
LT1677 シングル、低ノイズのレール・トゥ・レール・アンプ 3V動作、2.5mA、4.5nV/√Hz、VOS：最大60μV
LT1722/LT1723/LT1724 シングル/デュアル/クワッド、低ノイズ高精度オペアンプ スルーレート：70V/μs、VOS：最大400μV、3.8nV/√Hz、3.7mA
LT1800/LT1801/LT1802 シングル/デュアル/クワッド、低電力80MHz 

レール・トゥ・レール・オペアンプ
8.5nV/√Hz、電源電流：最大2mA

LT1806/LT1807 シングル/デュアル、低ノイズ325MHz 
レール・トゥ・レール・アンプ

2.5V動作、VOS：最大550μV、3.5nV/√Hz

LT6200 シングル、超低ノイズのレール・トゥ・レール・アンプ 0.95nV/√Hz、利得帯域幅：165MHz

利得調整と同相制御付き低ノイズ差動アンプ
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402Ω
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200Ω
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100Ω
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200Ω
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12dB

0dB
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270pF

R7, 402Ω
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402Ω
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G = 6dB
G = 12dB

G = 0dB

低ノイズ差動アンプの 
周波数応答


